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  باسمه تعالي
 1الكترونيك                                                                                                         5تكليف شماره 

,,,مقادير 9.0با فرض  در مدار شكل مقابل - 1 BCE III  وECV  به دست آوريدرا. 
  
  
 

  
  
  
  
  
 :100در مدار شكل زير با فرض   - 2

  .رسم كنيد Viموج را زير شكل Voشكل موج ) الف
ناحيـه قطـع نزديـك    نقطه كار ترانزيستور را بـه   Rcتوضيح دهيد افزايش  طـوشتن روابـبا ن Vi=4vبه ازاي ) ب
  .كند يا به ناحيه اشباعمي
  چطور؟ Rbافزايش ) ج
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10021)الف  10) ج     قابل صرفنظر استترانزيستورهاجريان بيس) ب  

  گلشن -موفق باشيد 


